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	1  产品概述
	2  ZZKK情况
	XT30C650TP型碳化硅肖特基二极管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工艺制
	3  特性
	4  质量等级及执行标准
	5  最大额定值
	6  主要电特性
	7  特性曲线
	碳化硅肖特基二极管属于多数载流子器件，凭借碳化硅材料的高临界击穿电场和高热导率特性，具备远超硅器件的


